SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ -
INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI | FOTONIKI

poszukuje

DOKTORANTA STYPENDYSTE
do realizacji projektu

»ldentyfikacja mechanizmoéw i badania procesu wytwarzania grafenu ptatkowego
metoda bezposredniej eksfoliacji z zastosowaniem ditlenku wegla w stanie
nadkrytycznym”

nr konkursu N/N2/9/2021

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Lukasiewicz-IMiF)
prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii
mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitat
intelektualny, ktére umozliwiajg podejmowanie prac naukowych i projektdw na rzecz
podnoszenia innowacyjnosci polskich przedsiebiorstw tworzgc jednoczesnie bazy wiedzy
high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiatdw oraz technologii i konstrukgcji
przyrzgdéw mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC
i elektroniki drukowanej oraz czujnikow medycznych, Srodowiskowych. tukasiewicz—IMiF
corocznie realizuje kilkadziesigt projektow finansowanych ze s$rodkéw krajowych
i zagranicznych, ktérych rezultaty majg zwiekszy¢ innowacyjno$¢ polskiej gospodarki.

Liczba wolnych miejsc: 1

Miejsce wykonywania zadan okreslonych w umowie stypendialnej:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,
Zaktad Syntezy Chemicznej i Grafemu Ptatkowego (Z11)

ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa

Wymagania:
e Ukonczone studia stacjonarne Il stopnia na kierunku inzynieria chemiczna
i procesowa,

e Status doktoranta w szkole doktorskiej lub uczestnik studiéw doktoranckich, dyscyplina
— inzynieria chemiczna,

e Udokumentowane doswiadczenie w prowadzeniu badan naukowych z udziatem
grafenu ptatkowego,

e ZnajomosC¢ zagadnien zwigzanych z projektowaniem procesow i instalacji
technologicznych z zakresu inzynierii chemicznej,

o Doswiadczenie w zakresie inzynierii chemicznej, w tym w tematyce grafenu
ptatkowego, poparte co najmniej jedng publikacjg naukowg lub publikacjg w materiatach
konferencyjnych oraz uczestnictwem w co najmniej jednej konferencji naukowej,

o Dobra znajomos¢ jezyka angielskiego.

Opis zadan:

e Przeprowadzenie badan doswiadczalnych dotyczacych wytwarzania grafenu
ptatkowego metodag bezposredniej eksfoliacji z zastosowaniem ditlenku wegla w stanie
nadkrytycznym oraz metodami klasycznymi,

¢ Identyfikacja mechanizméw wytwarzania grafenu ptatkowego metodg bezposredniej
eksfoliacji z zastosowaniem ditlenku wegla w stanie nadkrytycznym,

e Charakteryzacja materiatéw grafenowych,

o Opracowanie metody modelowania i przeprowadzenie symulacji przebiegu badanego
procesu wytwarzania grafenu ptatkowego,

e Opracowanie i analiza wynikow badan,

o Przygotowanie artykutéw naukowych,



¢ Prezentacja wynikéw badan na konferencjach naukowych i seminariach.

Typ konkursu NCN: SONATA

Warunki zatrudnienia:
- okres zaangazowania: 30 miesiecy
- wynagrodzenie: stypendium w wysokosci 3 500 zt miesiecznie

Dodatkowe informacje:

Dokumenty aplikacyjne prosimy kierowaé w formie elektronicznej na adres e-mail:
praca@imif.lukasiewicz.gov.pl w tytule wpisujgc numer konkursu N/N2/9/2021 do dnia
28.02.2021 r. do godziny 23:59.

Wymagane dokumenty:

- CV z uwzglednieniem dorobku naukowego

- list motywacyjny zawierajgcy szczegotowy opis kwalifikacji i doswiadczenia zawodowego
potwierdzajgcy spetnianie wymagan

- kopia dyplomu ukonczenia studiow wyzszych

- dokument potwierdzajgcy status doktoranta w szkole doktorskiej lub uczestnika studiow
doktoranckich

Stypendysta zostanie wybrany w drodze konkursu, ktéry bedzie przeprowadzony przez komisje
stypendialng zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiow naukowych w projektach
badawczych finansowanych ze srodkéw Narodowego Centrum Nauki:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25 2019-zall.pdf



